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摘要(译)

本发明公开了一种电致发光器件，具有基板，基板上方的薄膜晶体管，
薄膜晶体管上方的绝缘膜，绝缘膜上方的电致发光元件，电致发光元件
上方的钝化膜，以及钝化膜上方的对向基板。电致发光元件被配置为通
过对向基板发光，并且基板和对向基板之间的空间填充有填料。电致发
光器件的特征在于薄膜晶体管的栅电极的锥形侧表面。
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